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1. Локальні полярно-активні властивості сегнетоелектриків та утворення їх нанодоменної структури

2. Local polar-active properties of ferroelectrics and formation of their nanodomain structure

Реферат:
1. У роботі розвинутий феноменологічний опис локальних полярно-активних властивостей
сегнетоелектриків. Побудована термодинамічна теорія утворення нанодоменних структур під дією
неоднорідних електричних полів та розроблена аналітична теорія локального п'єзоелектричного відгуку
сегнетоелектрика на збудження електричним полем зовнішнього нанорозмірного джерела. Результати
теоретичних та експериментальних досліджень полярно-активних властивостей сегнетоелектриків
співставленні та продемонстровані можливості самоузгодженого аналізу експериментальних даних.
Розроблений теоретичний підхід був застосований для опису впливу електричних полів дефектів, розмірних
ефектів та екранування зв'язаного заряду на реверсування поляризації в нанорозмірних областях
сегнетоелектриків, локальний п'єзоелектричний, піроелектричний та діелектричний відгук полярно-
активних матеріалів, і утворення штучної доменної структури в сегнетоелектриках.



2. Phenomenological description of ferroelectric materials local polar-active properties is evolved.
Thermodynamical theory of ferroelectric nanodomain formation caused by inhomogeneous electric fields is
elaborated. The analytical theory of ferroelectric domain structure local piezoelectric response to excitation by the
inhomogeneous electric field of nanosize external source is developed. Proposed theoretical approach was used
for description of the charged defects, size effects and polarization screening influence on the polarization
reversal in nanosize regions, local piezoelectric, pyroelectric and dielectric response of polar-active materials, and
forming artificial nanodomain structure in ferroelectrics.Theoretical results of polar-active properties calculations
were compared with available experimental results and the possibilities of the self-consistent analysis of
experimental data were shown.
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